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Aulas passadas
Potenciais de Liénard-Wiechert:
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Campos de Liénard-Wiechert:
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vk (t) = v0kẑ
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Distribuição angular da potência total irradiada:
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Potência total irradiada



Aula passada
Velocidade e aceleração paralelas



Aula passada
Velocidade e aceleração perpendiculares



Aula passada

Caso ultra-relativístico:

Velocidade e aceleração perpendiculares



Dependência com a velocidade:

Aula passada
Velocidade e aceleração
perpendiculares



Distribuição espectral e angular
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�̇ = �̇x̂

12

Energia irradiada por unidade de frequência por ângulo sólido:
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Radiação síncrotron
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Radiação síncrotron



Função de Bessel modificadas de 
segundo tipo Kn(x)
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UVX : o sincrotron “velho”



UVX : o sincrotron “velho”
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Alto Brilho – boa fonte de luz

Source area, SAngular divergence, W

Brilho = 
Flux

S x W
Emittance

• Alta intensidade ou alto fluxo (fotons/s).
• Fonte pequena e colimada.



Comparison of brightness of Sirius with that of the existing synchrotron radiation source 
(UVX) in operation at LNLS for dipoles, superconducting wiggler (WSC) and an undulator 
with 20 mm period (U20).

Sirius x UVX



The Quest for higher brightness
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